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MHB 4164 DYNAMICKA PAMET NMOS RAM O KAPACITE 65 536 BITU

W4 MOT, 65 536-PA3PAAHOE AMHAMWYECKOE SANOMWHAIOLLEE YCTPOMCTBO 03Y e NMOS IC, 65 536-BIT DYNAMIC RAM »
15 NMOS, 65 536-BIT DYNAMISCHER RAM SPEICHER '

————
: o1} 6] Uss
Integrovany obvod MHB 4164 je dynamicka pamat o kapacite
65 536X 1 bit, vyrobena technolégiou NMOS s dvoma vrstvami DI 02 15] CAS
 polykrystalického kremika. Je funkéne kompatibilny s dynamic- WE [03 7] DO
kou pamiftou 16k typu MHB 4116. RAS [0 13) A6
Pracuje s jednym napajacim napétim U, = +5 V. AQ [05 12) A3
A2 g 1] As
Je zapuzdreny do plastického puzdra so 16 privodmi. A1 [07 10] AS
Uce 09 A7
Hmotnost: max. 1,4 g.
Popis vyvodov:
1 — Nie je pripojeny 9 — A7 — adresa
2 — DI — vstup Gdajov 10 — A5 — adresa
3 — WE — uvolnenie zapisu 11 — A4 — adresa
4 — RAS — vyber riadkov 12 — A3 — adresa
5 — AD — adresa 13 — A6 — adresa
6 — A2 — adresa 14 — DO — vystup Gdajov
7 — A1 — adresa 15 — CAS — vyber stipcov
8 — Uy — napéjacie napatie 16 — Ugg — zem
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Medzné hodnoty:
Napajacie napétie (Ugc)") —05az+7V
Napétie ostatnych vstupov, vystupov (U, Ug)") —1az 47V
Stratovy vykon (P,,) max, 1 W
Rozsah pracovnych teplét () 0az+70°C
=l Y=gV
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Doporuéené pracovné podmienky — statické: Ugg=0V; &,=0 az +70°C
Hodnota
Parameter Ozn. Jedn, Pozn,
min. max.
Napéjacie napatie Uee 475 5,25
Vstupné napatie vysokej trovne Uy i 2.4 5,25
Vstupné napatie nizkej trovne U, —1,0 0,8 g

?) Trvanie vstupného napatia pod hodnotu —0,3 V nesmie byt dihie ako 40 ns.

Doporuéené pracovné podmienky — dynamické: Uss=0V; &, =0az +70%
Hodnota
Parameter Ozn. Jedn. Pozn.
min. max.
Trvanie &ela a tyla impulzov o 3 50
Doba prednabijania RAS tap 150
Pridrzna doba RAS tiiot 150
Pridrzna doba CAS Loy 250
Oneskorenie TAS od RAS taco 5 100 !
Doba prednabijania lep 90
Prednabijanie TAS pred RAS Lanip ns —-20
Doba predstihu adresy pred RAS tasn 0
Pridrzna doba adresy riadkov taan 45
Doba predstihu adresy pred CAS L 0
Pridrzna doba adresy stlpcov Tonn 60
Pridrzna doba adresy stipcov k RAS tis 160
Perioda obnovenia informacie tner ms 2,0
Cyklus Eitanie, zapis
Daoba cyklu th 410
Trvanie RAS tans 250 10 000
Trvanie CAS faas 150 10 000
Doba predstihu povelu pre &itanie lacs 0
Pridrzna doba povelu pre éitanie | 0
Doba predstihu povelu pre zZapis bwes 0 |
Pridrzna doba povelu pre zapis - ns 50
Pridrzna doba povelu pre zapis k FAS twen 150
Trvanie povelu pre zapis te 50
Doba predstihu povelu pre zapis pred ukonéenim BAS o 60
Doba predstihu vstupnych tdajov foe 0 5
Pridrzna doba vstupnych udajov ton 60 %)
Doba trvania vstupnych tdajov za RAS L 160
Modifikovany cyklus citanie/zapis
Doba cyklu teiws 445
Trvanie RAS B 285 10 000
Trvanie CAS 2o 185 10 000
Oneskorenie povelu pre zapis od RAS thwo ns 220 4
Oneskorenie povelu pre zapis od CAS Roias 120 4

Doba presahu vstupnych tdajov Tow 65 %)
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Hodnota
Parameter Ozn. Jedn. Pozn.
| min. max.

Rezim strankovania

Doba cyklu Gitanie, zapis tac 280

Doba modifikovaného cyklu éitanie/zapis fawe 315

Trvanie RAS laas ns 250 10 000

Doba prednabijania CAS tepp 120

Pridrzna doba povelu pre &itanie od CAS tacH 0

%) Pri taep > taop Max. sa prediZuje aj doba vyberu f .
‘) AK tyos > tyes Min. ide o cylus zapisu, vystup Gdajov je neaktivny.
AK Ly Z tpwp MIN. @ Loy 2 lewp MIN. cyklus zapisu prechadza do modifikovaného cyklu zépisu.
Pri nedodrzani uvedenych podmienok stav vystupu (dajov je nedefinovany.

%) Vzfahuji sa na aktivnu hranu zapisu (WR, CAS).

Menovité hodnoty statickeé:

Ugg=0V; U =475a2525V,; ,=0az+70°C

Hodnota
Parameter Ozn Jedn. Pozn.
min max.
Pradovy odber kludovy leco mA 5 B)
Pradovy odber funkény lee mA 55 VB, =425°C
Kludovy prid vstupov k: A -10 10 U, = Usg a2 Ug
Kludovy prid vystupov o nA -=10 10 Ug = Ugg az Uge )
Vystupna uroven L Ua, v 04 loo =4 mA
Vystupna urovern H Uoy v 2.4 low=—4 mA
®) U = Uy pre RAS a CAS.
Menovité hodnoty dynamické: Uss=0V; U =4,75a25,25V; d,=0az +70 °C
Hodnota
Parameter Ozn. Jedn. Pozn.
min. max.
Doba vyberu od RAS tanc ns 250 )
Doba vyberu od CAS toae ns 150 )
Informativne hodnoty: Ugg=0V; Uc=+5V; B, =+25°C
Hodnota
Parameter Ozn Jedn. Fozn.
min. max.
Pradovy odber pri obnovovani informacii loc pas mA 40 U,= Ugc pre CAS 7)
Pradovy odber v reZzime strankovania loe cas mA 40 U, = U pre RAS 7)
Vypinacia doba vystupu torr ns 50 L
Kapacita vstupov AG—A7, DI Cy pF 6
Kapacita vstupov WE, RAS, CAS Co pF 8
Kapacita vystupov DO Cy pF 7

') tae = 410 ns; stredna hodnota.
%) Zafaz 2 hradla TTL + 100 pF.
*) Doba prechodu vystupov do neaktivneho stavu.




